Deney 7: Kutuplama devrelerinin incelenmesi

Deneyin Amaci: Isil degisime karsilik iki farkli kutuplama devresinin kararliligimi incelemek.

Simiilasyon Cahismasi:

1) Deneye girmeden once Sekil 1 ve Sekil 2’deki devreyi OrCAD programinda

olusturarak ¢aligma noktasini belirleyiniz. (lc, Is, Vce degerlerinin grafikleri)

2) Sekil 1’deki degerler i¢in Ig, lc ve Vce’yi hesaplayiniz ve Slgtiigiiniiz degerlerle

karsilastiriniz.

3) Emiter direngli kutuplama devresinde, gerilim boliiciilii kutuplama devresindeki

Vce’yi elde etmek i¢in potansiyometrenin degeri ne olmalidir hesaplaymiz.

Deneyin Yapihsi:
1. Sekil 1’deki baglantiy1 kurarak Ig, Ic ve Vce’yi 6lcliniiz.
2. Transistorl havya ile 20sn 1sitarak Ig, Ic ve Vce’yi Ol¢iiniiz.
3. Sekil 2’deki devreyi kurunuz, transistor soguduktan sonra, potansiyometre yardimiyla
Vce gerilimini 1. basamaktaki degere getiriniz.
4. g, Ic ve Vce’yi Olgiiniiz.
5. Transistorii havya ile 20sn 1sitarak bu devre i¢in Ig, Ic Ve Vce’yi 6l¢iiniiz.
6. Potansiyometrenin degerini kaydediniz.
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Sekil 1: Gerilim boliiciilii kutuplama devresi.
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Sekil 2. Emiter direngli kutuplama devresi
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